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В настоящее время для создания нанотехнологий начали 

активно использоваться методы облучения.При этом кинетика 

происходящих процессов  не вполне ясна э что ограничивает соз-

дание материалов с заданными свойствами. Это относится и к 

облучению тонких пленок быстрыми электронами , примененном 

в работе /1/ В /1/  наблюдали ход кластеризации атомов золота в 

пленке двуокиси кремния непосредственно в ПЗМ при энергии 

электронов 200 кэв. Здесь мы рассмотрели возможное влияние 

двух факторов  локальных динамических напряжений с исполь-

зованием модели /2/ и электрического заряда кластеров. Оба фак-

тора являются результатом неупругих потерь энергии первичных 

электронов и, в основном , их роль  должна расти с ростом раз-

мера кластеров . Определены условия , при которых эти процес-

сы влияют на изменение размеров и объединение кластеров. 
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